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OEM:Valvo

Transistor ASZ16

GERMANIUM - p-n-p - LEISTUNGS-SCHALTTRANSISTOREN

Die Typen AST 15, AST 16, ASZ 17 und ASZ 18 sind
Nachfolgetypen filr OC 28, OC 29, 0C 35 und OC 36
erhhten Grengwerten

mit z.T.

Mechanische Daten:

GehBuse: Metall, TO-3

Der Kollektor iest mit
dem Metallgehliuse
leitend verbunden.

Filr iselierten Einbau
werden eine Glimmer-
scheibe (Typ P} und
zwei Iaalierbuchaen
(Typ C) mitgeliefert.

Mafangaben in mm.
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Datasheet

ASZ 15
ASZ 16
ASZ17
ASZ 18

Kurzdaten:

Kollektor-Emitter-
Sperrapannung

. o
bei &g = 60 “C

Transit-Frequenz

Gesamiverlustleistung

Kollektor-Sperrspannung

Kollektorstrom, Scheitelwert

Sperrachichitemperatur

Gleichstromverstlirkung
bei -Ugp = 1V, -1, = 6 A

bed ‘UCL' - &V, _]{.‘ = 1 A

ASZ_15 ASZ 16 ASZ 17 ASZ_18

=Upg g = max.
-Ucg ¢ = max.
”IC y = max.
Ptﬁt = mAX.
Lx - mAX.
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ASZ 15

ASZ 16
ASZ17
ASZ 18

Absolute Grenzwerte: (glltig bis 3 p,p) ASZ_15 ASZ 16 ASZ 17 ASZ_18
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0:  -Upp g = max, 100 Gl i 100 Vl}
Kollektor-Emitter— "
Sperrspannung bei Ip = 0: ~Upp g = max. 60 az 3z az ye)
Emitter—Sperrspannung bei I = 0: Uiy g = max. 40 20 20 o v
Hollektorstrom: _IC Ay = EAX. 8 A
Kollektorstrom,; Scheitelwert: 'IC M= mex. 10 A
Basisstrom: ~lg sy = max. A
Basisstrom, Scheitelwert: =lg y = max. 2 A
Emitterstrom: Ip gy = max, 8 A
Emitterstrom, Scheitelwert: IE " - MAX. 12
Gesamtverlustleistung: Ptut = MAXas 30 Wu}
Sperrschichttemperatur: By = MAL, 20 g
Lagerungstemperatur: Bg = mMina =65 O
bg = mAXa o0 o

WErmewiderstand:
Wirmewiderstand gwischen Sperrschicht und GehHuse: By G = 1,58 grdfﬁ
Wirmewiderstand zwischen Gehluseboden und Kilhlblech

bei nichtisclierter Montage; Rth G/E = 0,2 grd/W

bei Montage mit Glimmerscheibe P: Bip G/k = 0,5 grd/W

1} Dieae Werte sind zullssig beim Umsehal ten vom thermisch atabilen Ein—Tu—
stand in dem nieht stabilisierten Aus-Fustand bhei e % 58 %0 und
Ry p = 9 grd/W (ASZ 16, ASZ 17)  baw, Ryp y & 5 grd/W (ASZ 15, ASZ 18).
%)

vigl. Grenzkurve "erlaubter Arbeitsbereich”.

3} siehe Grenzkurve Py o o0 = fﬂﬁ}
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ASZ 15

Eennwerte: (bei by = 5 ¢, sofern

Kollektor-Restastrom

bei =Uap = 0,5 V, Ig = 0:

bei -UCB = 60V, IH = 0:

bei U= 60V, Ip=0, 8=100°C:
bei -Upy = 100 V, Iy = 0:

bei -Upp=100V, 1;=0, %=100°C:

Emitter-Reatstrom
bei =Upy = 20 v, Ip = 0:
bei Uy = 40V, I, = 0:

Emitter-Leerlaufgleichspannung
bei —Upg=48V, Ip=0, 8:=100°C:
bei —Upg=60V, Ip=0, 8.=100°C:

Eollektor-Emitter-Hestspannung
hei 'IC = 10 A, ']B =1 A:

Basisspannung
bei 'I{I = 10 A, -Ip = 1 A:
bei UGB- = 0, IE = 6 A:

Bazissatrom
heiﬂcﬂzﬂ, ]E=1A
heiﬂ.:B:ll, IE=EA

Gleichetromverstirkung
bei FUEH = 1 1'r. _I'D = 1 A:.
bei -Uﬂﬂ =1V, -IC =6 A

Transit-Frequenz
bei _UGE =i ¥, _IC =1 A:

Eollektorkapazitit
bei —Ecﬁqﬁvj IE""; f=500kHz;

Emitterkapazitit
bei —U[,m:-'w, Ic=ﬂ, f=500kHz:

*) AQL = 0,65 %

ASZ 16
ASZ 17

anicht anders angege‘hen} Asz ]8
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ASZ 15
ASZ 16
ASZ 17
ASZ 18

Kennwerte, F

schaltzeiten

Transistor ASZ16 Datasheet
ortsetzung: (bei &; = 25 *C) U.r.ll
Ry
— ——a0°,

=lp_=_14

ASE_15 ASE_16 ASE 17 ASZ 18
Iy = 15 38 60 50
Ry = a3g
Ry = 10
R, = 12

o

td = @
by i ag
ty 10
tf 5 a0

2= 104
=} ASZ_16 ASZ 17 ASZ 18
-Ig = 1,38 0,6 1,0 1,0 |
By = 13
HE - 1
H'L = 1,2
ty = 1
t, £ 20
t, -1 5
ty £ a5
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Transistor ASZ16 Datasheet
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Erlaubter Arbeitsbhereich
Der Bereich Ig < 0 ist filr alle Basisabschlilsse zugelassen.

Der Bereich Ig *» 0 ist filr gesperrten Transister bis +Ugp = 2V zugelassen.
Beim Abschalten darf die rechie Begrenzung (unterer Streuwert der Durchbruchs-
kennlinie fiir +Ugp = 2 V) Uberachritten werden, sefern die Energie Ep. S8 mWs

ist.
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